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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月13日(2010.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トンネル障壁層と、前記トンネル障壁層の第１面側に形成された第１の強磁性体層と、
前記トンネル障壁層の第２面側に形成された第２の強磁性体層と、を有する磁気トンネル
接合構造を備えた磁気抵抗素子において、
　前記トンネル障壁層が、単結晶ＭｇＯ（００１）あるいは（００１）結晶面が優先配向
した多結晶ＭｇＯであって、酸素欠損を有し、かつ、トンネル障壁の高さが０．２～０．
５ｅＶのものからなり、
　素子の室温での出力電圧が２００ｍＶより高いことを特徴とする磁気抵抗素子。
【請求項２】
　前記第１の強磁性体層と前記第２の強磁性体層が、ともにＢＣＣ構造を有することを特
徴とする請求項１記載の磁気抵抗素子。
【請求項３】
　前記第１の強磁性体層と前記第２の強磁性体層が、ともにＢＣＣ構造を有するＦｅ系合
金の単結晶（００１）または（００１）結晶面が優先配向した多結晶からなることを特徴
とする請求項１記載の磁気抵抗素子。
【請求項４】
　前記Ｆｅ系合金がＣｏＦｅＢ合金であることを特徴とする請求項３記載の磁気抵抗素子
。　
【請求項５】
　（００１）結晶面が優先配向した多結晶ＭｇＯであって、酸素欠損を有し、かつ、トン
ネル障壁の高さが０．２～０．５ｅＶのものからなることを特徴とする室温での出力電圧
が２００ｍＶより高い磁気抵抗素子のトンネル障壁層。
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【請求項６】
　ＢＣＣ構造を有する第１の強磁性体層、ＢＣＣ構造を有する第２の強磁性体層及び前記
第１の強磁性体層と前記第２の強磁性体層との間に位置する酸素欠損の酸化マグネシウム
結晶層を有し、室温での出力電圧が２００ｍＶより高いことを特徴とする磁気抵抗素子。
【請求項７】
　トンネル障壁層と、前記トンネル障壁層の第１面側に形成された第１の強磁性体層と、
前記トンネル障壁層の第２面側に形成された第２の強磁性体層と、を有する磁気トンネル
接合構造を備えた磁気抵抗素子において、
　前記トンネル障壁層が、単結晶ＭｇＯ（００１）あるいは（００１）結晶面が優先配向
した多結晶ＭｇＯであって、酸素欠損を有し、かつ、トンネル障壁の高さが０．２～０．
５ｅＶのものからなることを特徴とする磁気抵抗素子。
【請求項８】
　前記第１の強磁性体層と、前記第２の強磁性体層が、ともにＢＣＣ構造を有することを
特徴とする請求項７記載の磁気抵抗素子。
【請求項９】
　前記第１の強磁性体層と、前記第２の強磁性体層が、ともにＢＣＣ構造を有するＦｅ系
合金の単結晶（００１）または（００１）結晶面が優先配向した多結晶からなることを特
徴とする請求項７記載の磁気抵抗素子。
【請求項１０】
　前記Ｆｅ系合金がＣｏＦｅＢ合金であることを特徴とする請求項９記載の磁気抵抗素子
。
【請求項１１】
　（００１）結晶面が優先配向した多結晶ＭｇＯであって、酸素欠損を有し、かつ、トン
ネル障壁の高さが０．２～０．５ｅＶのものからなることを特徴とするトンネル障壁層。
【請求項１２】
　室温でのＭＲ比が７０％を超える請求項１、２，３，４、６，７，８，９または１０の
いずれかに記載の磁気抵抗素子。
【請求項１３】
　１つのトランジスタと、前記トランジスタの負荷として用いられる請求項１、２、３、
４、６、７、８、９、１０または１２のいずれかに記載の磁気抵抗素子とを有する記憶素
子。
【請求項１４】
　ＣｏおよびＦｅを含む磁性合金からなる強磁性体層の上に形成された（００１）結晶面
が優先配向した酸素欠損を有する多結晶ＭｇＯからなる磁気抵抗素子のトンネル障壁層。
【請求項１５】
　ＣｏおよびＦｅを含むアモルファス磁性合金からなる強磁性体層の上に形成された（０
０１）結晶面が優先配向した酸素欠損を有する多結晶ＭｇＯからなる磁気抵抗素子のトン
ネル障壁層。
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